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Kierunek: Inzynieria mikrosysteméw mechatronicznych
Specjalnosé: n/d
System i stopien studiow: stacjonarne, Il stopien

Zagadnienia kierunkowe
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Technologia i zastosowanie mikromaszyn LIGA

Mikromaszyny zero-energetyczne

Grubowarstwowe czujniki cisnienia

Metody tgczenia ceramiki LTCC z innymi materiatami

Zastosowanie warstw DLC i ND w elementach elektronicznych

Rodzaje podtozy pétprzewodnikowych i ich zastosowania

Przedstawi¢ techniki litograficzne stosowane do wytwarzania elementdw elektronicznych

Klasyfikacja i zastosowanie specjalizowanych Zrédet promieniowania

Klasyfikacja i zastosowanie specjalizowanych detektoréw promieniowania

Nowoczesne wskazniki optoelektroniczne - budowa i zastosowanie

Metody i systemy wyswietlania informacji alfanumerycznej i graficznej (w tym wielkoformatowe)
Metody i systemy zasilania i sterowania laseréw pétprzewodnikowych i diod LED

Wymienic¢ i krétko scharakteryzowaé programy komputerowe stuzgce do projektowania i analizy
uktaddéw elektronicznych i optoelektronicznych

Wymienic i krotko scharakteryzowac poszczegdlne etapy projektowania urzadzen optoelektronicznych
W jaki sposdb realizuje sie sterowanie potozeniem paneli stonecznych?

W jaki sposéb zrealizowac zdalny pomiar temperatury w przodku kopalni, w srodowisku wybuchowym
i 0 duzym poziomie zaktécen przemystowych?

Jaka jest istota proekologicznego projektowania (eko-projektowania) aparatury elektroniczne;j?

Co nalezy rozumieé przez okreslenie ,kompatybilno$¢ elektromagnetyczna aparatury elektronicznej”;
jakie rodzaje zaktécen elektromagnetycznych nalezy braé pod uwage?

Na czym polega system modutowy budowy aparatury elektronicznej?

Scharakteryzowaé Zrédta energii stosowane w bezbateryjnych, bezprzewodowych systemach
elektronicznych

Omowic charakterystyczne cechy mikrokontroleréw bardzo matej mocy pod katem ich zastosowan
w uktadach bezbateryjnych

Poréwnaé¢ dwa wybrane standardy komunikacji bezprzewodowej matej mocy stosowane w ukfadach
bezbateryjnych

Wymienic i scharakteryzowac interfejsy cyfrowe powszechnie stosowane w elektronice

Wymieni¢ stosy protokotéw zwigzane z uzyciem zaawansowanych interfejsow komunikacyjnych
i omoéwic szczegdtowo jeden z nich

Poréwnad warstwe fizyczng i tgcza danych interfejséw Ethernet i CAN

Wymienic i krétko scharakteryzowac¢ metody akwizycji danych w uktadach przetwarzania sygnatéw
Wymienic i krotko scharakteryzowac¢ metody przetwarzania i analizy sygnatéw

Wymienic i krotko scharakteryzowac¢ metody syntezy sygnatow

Uktady mechatroniczne stosowane w maszynach i pojazdach rolniczych

Automatyzacja proceséw magazynowania i przetadunku

Klasyfikacja Swiattowoddw i ich parametréw. Omdéwi¢ podstawowe s$wiattowody wykorzystywane
w tgcznosci swiattowodowej

Omowic¢ metody wytwarzania swiattowoddw witdknistych

Omowic¢ metody wytwarzania $wiattowoddw planarnych

Przedstawié kryteria i dokonaé klasyfikacji czujnikéw swiattowodowych
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Poda¢ przyktady i porownaé parametry sSwiattowodowych czujnikdw do pomiaru przemieszczen
liniowych (np. czujnik z modulacjg amplitudy, fazy, dtugosci fali Swietlnej)

Podziat i charakterystyka dowolnego rodzaju czujnikdéw chemicznych gazéw

Podac¢ definicje noséw elektronicznych oraz oméwic¢ zasade ich dziata

Optyczny mikrozegar atomowy z efektem CPT

Technologia komponentéw mikrooptycznych

Klasyfikacja metod diagnostycznych wykorzystywanych w mikro- i nanoelektronice

Diagnostyka strukturalna i optyczna pétprzewodnikow

Metody optycznej i elektrycznej charakteryzacji materiatéw dla transparentnej elektroniki

Metody badania wtasciwosci elektrycznych materiatéw dielektrycznych

Badanie mikro- i nanostruktur metodami mikroskopii bliskich oddziatywan

Omowic zastosowanie spektroskopii impedancyjnej do analizy zjawisk przewodnictwa i polaryzacji
w materiatach

Omowic¢ zastosowanie rentgenografii i tomografii komputerowej do analizy defektéw montazu
podzespotéw elektronicznych

Co to jest wirtualny przyrzad pomiarowy? Jak sie je zestawia, oprogramowuje, jakie majqg zalety i wady?
Wymienic i oméwic interfejsy stosowane w nowoczesnej aparaturze pomiarowej

Omowic gtéwne zatozenia standardéw IEEE 488 oraz SCPI

Jezyki programowania mikrokontroleréw: programowanie nisko i wysoko poziomowe

Tryb oszczedzania energii w mikrokontrolerze

Poréwnad 2 magistrale komunikacyjne w mikrokontrolerach

Zdefiniowac pojecie ,, system wbudowany w elektronice” i podaé przyktady takich systemoéw
Scharakteryzowa¢ system Android pod katem jego uzycia jako systemu wbudowanego

Omoéwic istotne cechy systemoéw czasu rzeczywistego i podaé przyktady ich zastosowan jako systemoéw
wbudowanych

Elementy skoriczone, podziat. Dobdr elementéw skonczonych i rodzaju modelu

Metodyka budowania modeli do symulacji numerycznych MES

Klasyfikacja uszkodzen w systemach mechatronicznych

Wymieni¢ i oméwié podstawowe wskazniki opisujgce niezawodnos¢

Przedstawié rodzaje generatordw laserowych uzywanych do obrébki materiatéw

Omowic rodzaje ciecia laserowego

Opisaé¢ metody spawania z wykorzystaniem wigzki laserowej

Opisaé wtasnymi stowami lub poda¢ definicje systemoéw elektronicznych

Wymienic i opisac typowe metody numeryczne stosowane do modelowania systemow elektronicznych
Wymienic i scharakteryzowac typowe programy komputerowe stosowane do modelowania systemow
elektronicznych
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